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{54) Pouzdro svétlocitlivého prvku s fizenym clonénim

(57) ReZenf se tykd elektronické soudédstky

se svitlocitlivym prvkem a s Fizenim svétla o
ptichézejicfho k této elektronické souléstce.
Podstatou redeni je, ¥e se vytvofi pouzdro
svétlocitlivého prvku, které sestdvd z vélco-
vého pldsté se vstupnim okénkem, Vv némZ je
ulofena clona vytvofend vrstvou tekutych
krystald, ji% je predfazena spojnéd &o&ka.
svétlocitlivy prvek je umisté&n souose u dna
vdlcového plastd. Vrstva z tekutgych krystala
mi¥e byt s vyhodou nanesena pfimo na vstupni
ploSe svdtlocitlivého prvku. G&elem je vy-
tvorenf{ kombinovaného optoelektronického
prvku pro pouZitf{ zejména v za¥f{zenich

s tzv. svételnou z&vorou, kde se ¥4dé4 p¥i-
davné ovladani této zAvory, zejména pak
imitace jejfho zaclon&ni.
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vyndlez se tykd feseni z oboru optoelektroniky, a sice soufdstky s elektricky fFizenym

pruchodem sv&tla ke svétlocitlivému prvku.

Jsou znama zaf¥fzeni obsahujfcf tzv. optickou zavoru tvolenou gvdtlocitlivym prvkem,
kde svétlo ze sv&telného zdroje je mechanicky clonéno a tyto zmé&ny se snimaj{ detektorem.
Sdrojem vttt L mhZe byt SSArovka, LAY ivka, avdtelnd dioda nebo alunedn( avidtlo. Detektorem
tvorenym svétlocitlivym prvkem, byva {oLodioda, fototranzistor, Lotorezistor nebo sceldnovy
¥lanek. Clona mechanické konstrukce miZe byt riznd provedena. NEkdy je clona tvofena sledo-
vanym objektem, napfiklad tlovékem nebo zbo%im, materidlem ve vyrob& apod. Jindy se pouZije
k zakryti p¥istupu svétla klapka, vitko nebo jiny drobny mechanicky %len. Tyto &leny zpravid-
la nejsou predmétem sledovani, ale slou?{ k blokovani zaffzen{ imitac{ provoznfho zaclonéni.
Takové clony maji nevyhodu v tom, %e jsou ndchylné k mechanickému pogkozenf. Je-1i t¥eba
uplatnit ddlkové ov1adani, mechanick4 vazba je i xonstrukéni komplikaci. Jsou téZ zndmy
clony ovlédané elektricky, pracujici na rdznych principech. Napfiklad v patentovém spisu
us &. 3 741 629 nebo &. 3 656 834 jsou popsény clony vyuZivajici principu tekutych krystala.
v patentovém spisu US %. 3 702 724 je popsdna sestava obsahujfci mimo jiné elektricky fiditel-
nou clonu na bazi feroelektrického keramického materidlu. Ve Svycarském patentovém spisu
&. 560 864 s prioritou danou spisem NSR 2 130 733 se vyuZivd tekutych krystalt pro hradlova-
n{ toku vychédzeji{ciho ze svételného zdroje do vné&jsiho prost¥edi. 2zde je ovéem nevyhodou,
$e uvoln&né teplo zdroje zé&feni ovlivhuje nep¥iznivé funkci tekutych krystald.

Nevyhody vySe uvedenych zaffzeni jsou odstranény pouzdrem svdtlocitlivého prvku s Fizenym
clondnim, sestdvajicim z vhlcového plaitd s jednim okénkem, kde uvniti vélcového plasté
je uloZen svdtlocitlivy prvek a okénko je opatfeno clonou na bazi tekutych krystall.
7de je svétlocitlivy prvek unistén souose u dna vAlcového plaété, zatimco ve vstupnim okénku
tvotena vrstvou tekutych krystalt, které je pfedfazena spojnéd &ofka.

ulofend clona je vy
Se vrstva s tekutymi krystaly je nanesena p¥imo na vstupni

popliujicim znakem vyndlezu je to,
ploSe svétlocitlivého prvku.

Tfm se dosdhne vytvofenf elektronického prvku jehoZ z&kladn{ vlastnosti je detekovat

dopadajfci svétlo s vyhodou dals{ moZnosti pfidavného ovlédani p¥ivodu svétla pomoci ne-

patrného elektrického proudu ptivadéného k vrstvé z tekutych krystald, ptitemZ tato soustava

je vytvofena jako jediny stavebni prvek.

Na p¥iloZeném vyobrazeni je p¥ikladné provedeni, kde obr. 1 ptedstavuje pouzdro se

svétlocitlivym prvkem a s okénkem na bdzi tekutych krystalt a na obr. 2 je provedeni s

nanesenim vrstvy s tekutymi krystaly pfimo na svétlocitlivy prvek.

svétlocitlivy prvek 3 je uloZen ve vélcovém pl&sti 1 u dna, ktery je vpfedu uzavien
2 s vrstvou z tekutych krystali. vélcovy plast 1 miZe byt také uzavien

ystupnim okénkem
ena na cloné 4. Propojeni s ovléada-

spojnou &odkou 5 a vrstva s tekutymi krystaly je pak nanes
cimi a ovladanymi elektrickymi obvody je provedeno vodi&i 6,
a znamych konstrukci svdtlocitlivych prvkd a vrstev s tekutymi krystaly a jejich elektrickych
zapojeni. Proveden{ s vrstvou z tekutych krystall p¥imo na svétlocitlivém prvku 3 neni
nazornéno, ale konstrukce miZe byt analogickd provedeni
je soutéstfi povrchu S4sti svétlocitlivého prvku 3.

ptigemi je pouzito obvyklych

na ptiloZenych vyobrazenich zv14st z
dle obr. 1 s tim rozdilem, %e clona 4,

uzitelné jako detektor svétla &i zdfeni v konstruk&nich uzlech typu

zat¥{zeni{ je po
y blokovat s minimdlnim ndrokem

kde je t¥eba &innost svételné zAvory nékd

sv&telné zAvory,
na slo?itost ovladacich prvka, jejich energeticky pfikon a
ezu miZe byt zdrojem energie pro ov1l4dani clony

fcim se v blizkosti svétlocitli~-

to vie pti vysoké %ivotnosti
a spolehli&osti. v za¥izenich podle vynal
nap¥fklad jen induk&ni prvek, ovlivné&ny magnetickym polem mén

vého prvku nebo v jiném ovladacim mist&.
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PREDMET VYNALEZ2U

1. Pouzdro svdtlocitlivého prvku s ¥{zenym clondnim, sestdvajfci z vdlcového pla&té
jednim okénkem, kde uvnit¥ vAlcového pldsté je uloZen svétlocitlivy prvek a okénko je

8

opatieno clonou na bdzi tekutych krystaldl, vyznatujfci se tim, fe svétlocitlivy prvek (3)

jo umfatén sonore wodna vialeového plafes (1), zat{meo ve vatupnf{m okénku (2) uloZfen& clona

(4) je vytvoicna vestvou tekutych krystald, kterd je piediazena spojna tolka (5).

2. Po svétlocitlivého prvku s Fizenym clonénim podle bodu 1, vyznadujici{ se tim, Ze

vrstva s tekutymi krystaly je nanesena pf{mo na vstupnf plo%e sv&tlocitlivého prvku (3).
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